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y  voiiiestsiornsoiierter  VaKuumschalter. 
2)  Die  Erfindung  betrifft  einen  Vakuumschalter  mit  zwei  An- 
güssen  und  einem  Isoliergehäuse,  das  einen  geerdeten 
elag  trägt  und  in  seinem  Inneren  eine  Vakuumschalt- 
jmmer  aufweist,  wobei  sich  zwischen  der  Vakuumschalt- 
ämmer  1  und  dem  Isoliergehäuse  12,  13  mit  Metallbelag  14 
as  befindet.  Der  Vakuumschalter  ist  dadurch  gekennzeich- 
et,  daß  im  Isoliergehäuse  12,  13  zwei  Steuerelektroden  19, 
2  axial  versetzt  angeordnet  sind,  die  sich  auf  dem  Potential 
3r  Anschlüsse  befinden.  Darüber  hinaus  ist  eine  zusätzliche 
ritte  Steuerelektrode  20  im  Isoliergehäuse  12,  13  vor- 
ssehen,  die  im  Bereich  der  Schaltkammer  liegt  und  ein 
«ischenpotential  zwischen  dem  Anschlußpotential  und 
'dpotential  annimmt. 

Durch  diese  Konzeption  werden  örtlich  extrem  hohe 
äldstärken  bei  zugleich  raumsparender  Bauweise  vermie- 
än.  Ferner  treten  im  Bereich  des  Gases  zwischen  der 
akuumschaltkammer  1  und  dem  Isoliergehäuse  12  und  13 
iine  Teilentladungen  auf,  was  zu  erheblich  höherer  Be- 
iebssicherheit  führt. 
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E-C-  603  883  (BBC) 
Ansprüche  1,2;  Figur  * 

}-A-2  204  873  (K.K.  MEIDENSHA) 
Sei te   4,  Zeilen  33-38;  Figuren  1-6  * 

LEKTRIE,  Band  28,  Nr.  10,  1974,  S e i t e n  
33-538,  Veb  Verlag  Technik,  B e r l i n ,  
E;  K.  BÖHME:  "Die  o p t i m i e r t e n  
e s t s t o f   f  i  sol  i  erten  36-kV-Schal  tzel  1  en 
om  Typ  ASIF  36" 

Se i te   534,  Absatz  3  -  Sei te   535  * 
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